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Descriptores B.O.E.

Criterios de eleccion y utilizacion de dispositivos electronicos. Técnicas de fabricacion y disefio.

Temario

UNIDAD DIDACTICA 1. INTRODUCCION. SIMULACION ELECTRONICA (6).

TEMA 0. INTRODUCCION. (1h)

0.1.0bjetivos de la asignatura.

TEMA 1. SSMULACION ELECTRONICA.(5h)

1.1. Introduccion.Requerimientos informati cos bési cos.Configuraciones.

1.2. Concepto y funcion de la simulacion de los circuitos electronicosProgramas de
simulacion.Simulador EWB (Banco e€lectronico de Trabgo).Entorno de trabgo vy
utilidades.Construccion de un circuito.Simulacion.Aplicaciones précticas.

UNIDAD DIDACTICA 2. COMPONENTES ACTIVOS. TRANSISTORES BIPOLARES Y
UNIPOLARES (20).

TEMA 2. TRANSISTORES BIPOLARES. (12h)

2.2. Tipos de transistores: NPN y PNP.

2.3. Curvas caracteristicas.Hojas de especificaciones técnicas.

2.4. Polarizacion y estabilidad.Objeto de la polarizacion.Causas de inestabilidad. Circuitos de
polarizacion.

Factores de estabilidad.

Técnicas de compensacion térmica.

2.5. Estados de funcionamiento.Region activa.  Regidn de corte.Regidn de saturacion.

2.6. Técnicas de fabricacion.

TEMA 3. TRANSISTORES UNIPOLARES. (8h)

3.1. Conceptos basicos. Tipos.

3.2. Transistor MOS. Tipos.Curvas caracteristicas.Hojas de especificaciones técnicas.

3.3. Transistor JFET.Curvas de caracteristicas  Hojas de especificaciones técnicas.

3.4. Polarizacion.

UNIDAD DIDACTICA 3. AMPLIFICADOR MONOETAPA CON BIPOLAR Y UNIPOLAR
(12).

TEMA 4. AMPLIFICADOR MONOETAPA CON BIPOLAR Y UNIPOLAR (12h)

4.1. Maximaexcursion simétrica

4.2. Modelos de alterna de los transistores bipolar y unipolar.

4.3. Configuraciones bésicas de amplificador monoetapa con bipolar.Caracteristicas.
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4.4. Configuraciones béasicas de amplificador monoetapa con unipolar.Cracteristicas.

4.5, Célculo de los parametros del amplificador: Impedancia de entrada, Impedancia de salida,
Ganancia de tension, Ganancia de corriente, Ganancia de potencia.

UNIDAD DIDACTICA 4. TIRISTORES, TRIACS Y DISPOSITIVOS DE CUATRO CAPAS
(7).

TEMA 5. OTROS SEMICONDUCTORES (7h)

5.1. Tiristores.

5.1.1. Congtitucion y funcionamiento del tiristor.

5.1.2. Caracteristicas V-I.

5.1.3. Formas de cebado. AREA de funcionamiento seguro.

5.1.4. Caracteristicas técnicas.

5.1.5. Aplicaciones.5

2. Triacs.

5.2.1. Constitucion y funcionamiento del triac.

5.2.2. Caracteristicas V-I

5.2.3. Caracteristicas técnicas.

5.2.4. Aplicaciones.

5.3. Otros dispositivos de cuatro capas.

5.3.1. Diac.19.3.4. PUT.

Requisitos Previos

L os contenidos tedricos y practicos de esta asignatura se basan en los de la asignatura Tecnologia
Electrénical, por lo que conviene haberla cursado.

Objetivos

L os objetivos bésicos de esta asignatura son :

- Introduccion a aumno en los conceptos basicos de componentes electronicos Activos,
Continuando desde la Asignatura Tecnologia Electrénical

- Conocer Las principales caracteristicas de funcionamiento de los componentes electronicos
activos. Realizar practicas para analizar el comportamiento en los circuitos de aplicacién con
dichos componentes.

- Conocimientos que deben adquirir los futuros titulados para € correcto desarrollo de su
actividad profesional y establecer en una asignatura basica de primer curso, dichos conocimientos
para una perfecta comprension de las asignaturas de cursos posteriores, en particular, electronica
Analdgicay electronica de potencia.

- Los conocimientos de esta asignatura deben servir para aproximar al alumno a la tecnologia
actual, sabiendo que esta esta cambiando rapidamente. Es responsabilidad del profesor crear en los
alumnos un espiritu critico y sumamente abierto, que le permita adaptarse sin grandes complejos a
lavelocidad del cambio; por otra parte, sera necesario mantener temas generales, cuyos contenidos
no varian y que constituiran la base sobre la que el alumno debera formarse para que, a partir de
ahi, pueda abordar por si mismo tareas de especializacion al comienzo de su actividad profesional.
- En definitiva proporcionar al aumno las bases cientificas y las herramientas formales
necesarias para que en e futuro pueda acceder las asignaturas de cursos superiores con los
conocimientos suficientes que permitan afrontar estas con una solida base.

Metodologia

Esta asignatura, dentro del perfil del estudiante de Ingenieria Técnica en Electronica Industrial y
con una carga de 6 créditos, tendra como objetivo continuar con e conocimiento de los
componentes electronicos activos, partiendo de la asignatura Tecnologia Electrénical. Paraello se
utilizard el método de transmision hacia el alumno, tratando de motivarle con gercicios préacticos
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propios de su especialidad y ensefiando la utilizacion y manejo de las tablas de caracteristicas de
los componentes electrénicos, dejando que este utilice su intuicién, ordenacion logicay €l ingenio
paralaresolucién de los diferentes gjercicios.

Durante €l tiempo en que la asignatura esté en extincion, y dado que los estudiantes la han tenido
gue cursar anteriormente, se atenderan las cuestiones relativas tanto a la teoria como las practicas
en los horarios establecidos como \WWWW\W"Tutoria Presencial\WWWW\WW\" por la Escuela,
pudiendo utilizar los medios (aula o laboratorio) idoneos para la resolucion de las mismas.

Criterios de Evaluacién

Se evaluara por separado lateoriay las précticas, debiendo tener ambas aprobadas para superar la
asignatura. El peso de cada parte respecto alanotafinal es: 80 % para la parte de teoria 20 % para
la parte de précticas.  Se redizara un Unico examen de teoria y otro de précticas en €
laboratorio.El examen de practicas seraindividual, en el laboratorio, paralo cual se habilitaran los
diasy horarios necesarios, en funcién del nimero de alumnos.

Se entienden aprobadas las préacticas cuando se supere €l examen correspondiente de
laboratorio, con una nota igual o superior a CINCO.- ldéntico criterio se aplicara respecto a la
teoria.-

Descripcion de las Préacticas

Los objetivos practicos de esta asignatura de los que serd evaluado en esta asignatura son los
siguientes:

PRACTICA 0. Objetivos. Organizacién y trabajo en el Laboratorio.(1h)

PRACTICA 1. El transistor. Andlisis de |a estructura. Curvas caracteristicas.(2h.)

PRACTICA 2. Polarizacion del transistor bipolar. Configuraciones. Cortey saturacion. Parametros
de una etapa amplificadora tipica.(3h)

PRACTICA 3. Andlisis de circuitos con transistores bipolares. Amplificacion. Efectos de
temperatura. (3h)

PRACICAS 4. El FET. Andlisis de funcionamiento. Caracteristicas. (3h)

PRACTICA 5. El tiristor. Conceptos basicos. Estructura. Disparos. Curvas Caracteristicas.(3h)
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Resumen en Inglés

Bipolar junction transistor. Field-effect transistor

To do that the student assimilates the basic concepts on amplification and on how transistors can
be used to make amplifiers.

To achieve that the student is capable of realizing basic circuit assemblies with discreet
components (diodes, transistors, tiristores. Trias and diacs)

To realize the first approach to the use of the integrated circuits,

To achieve that he could realize basic circuit assemblies with operational amplifiers
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